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Дяя практического использования тонкопленочных пробойных
счетчиков тяжелых ионов большое значение имеет величина площа-
ди чувствительной поверхности, которая определяет светосилу и
от которой может зависеть рабочий ресурс. Площади чувствитель-
ной поверхности счетчиков, исследовавшихся до настоящего време-
ни, составляли от 0,08 см* /I/ до 1,5 см

2
 /2,3/. В настоящем

сообщении представлены результаты исследований некоторых харак-
теристик пробойных счетчиков на основе кремниевых МОП-структур
в Зависимости от размеров чувствительной поверхности. Современ-
ная технология выращивания сдоев двуокиси кремния позволяет из-
готовлять счетчики с большими поверхностями: в данной работе
исследовались счетчики из кремния П -типа с площадями до 9 аг
и из кремния р-типа с площадями до 3 см^.

Измерение параметров счетных характеристик для осколков де-
ления в различных участках одного счетчика показали, что они мо-
гут иметь разброс не более 10$. Это приводит к размытию области
подъема характеристики на плато, однако позволяет получать про-
тяженность плато в среднем около 20 В.

Размеры отверстий в тонком металлическом электроде (катоде
счетчика), образующихся в процессе пробоев /I/, существенно зави-
сят от типа проводимости кремния, составляющего основу счетчика.
Для кремния п -типа средний диаметр отверстий изменяется в зави-
симости от величины рабочего напряжения в пределах нескольких
микрон и не зависит от площади счетчика. Рабочий joecypc пропор-
ционален площади счетчиков и составляет 10 + 10 оск.см . Для
кремния р-типа размеры отверстий зависят как от рабочего напряже-
ния, так и от площади (электрической емкости) счетчиков. Для
счетчиков с площадями чувствительной поверхности от 0,1 до 3 от
размеры отверстий при пробоях изменяются в пределах от несколь-
ких микрон до нескольких десятков микрон. Рабочий ресурс практи-
чески не загасит от площади и не превышает Ю

4
 осколков.
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